Posudek diplomové prace:
Be. Petr Koziel : Priprava a fyzikalné chemické vlastnosti vybranych vzorki systému

Ag-Sb-Pb-Ge-Te

Bc. Petr Koziel se ve své diplomové praci ,,Priprava a fyzikalné chemické vlastnosti
vybranych vzorka systému Ag-Sb-Pb-Ge-Te“ zabyval pfipravou objemovych vzorkl
z pseudoternarniho systému GeTe-AgSbTe,-PbTe. Pripravené objemové materialy byly pouzity pro
pfipravu tenkych vrstev metodou mzikového (flash) vakuového napafovani. Na zadkladé zjisténych
optickych, elektrickych a tepelnych vlastnosti pfipravenych vrstev byla usuzovano na vhodnost jejich
pouZiti jako aktivnich komponent tzv. net€kavych (nonvolatile) paméti pracujicich na principu fazové
zmény pouzitého materidlu (PhaseChangeMemories).

V  teoretické Casti autor nejprve uvadi zdkladni literarni poznatky tykajici se
chalkogenidovych skel a povahy chemickych vazeb v nich pritomnych. Be. Petr Koziel dale stru¢né
definuje kritéria sklotvornosti, strukturu a pasovy model chalkogenidovych skel, jejich optické,
elektrické vlastnosti. Diky moznému cilovému aplikaénimu zaméfeni studovanych materialGi autor
dale popisuje teorii fazovych zmén v pevnych.]étkéch, nukleaci a rist krystald, technologie nejcastéji
pouzivané pro pfipravu cilovych aplikaci a zplsoby zapisu resp. ,,vymazani“ informaci na PCM
média. V zavéru prace provedl autor kratkou reSersi tykajici vlastnosti jednotlivych komponent vyse
zminéného pseudoternarniho systému (GeTe, AgSbTe,, PbTe).

V experimentalni ¢asti prace pripravil Be. Petr Koziel sabu 12 objemovych vzorkd, jednak
z pseudobinarni fady GeTe-AgSbTe, a v fezu pseudoternarniho diagramu AgGeSbTe;-AgPbSbTe;,
Pripravené materialy byly pouzity pro pfipravu tenkych vrstev mzikovym vakuovym napafovanim.
Tyto vrstvy byly po temperaci charakterizovany rentgenovou strukturni analyzou, jejich slozZeni bylo
evaluovano pomoci energiové- disperzni rentgenové analyzy. Byly zméreny jejich nékteré termické
vlastnosti téchto vrstev, dale jejich optické vlastnosti v UV-VIS-NIR oblasti spektra a také tepelna
zavislost jejich plosného elektrického odporu. Prace ukdzala, Ze vétSina pfipravenych material
(zejména téch obsahujicich GeTe) vykazuje dostatecné velké rozdily mezi elektrickymi resp.
optickymi vlastnostmi amorfni a krystalické faze a lze je proto povazovat za mozné kandidaty pro

dal$i studium jejich perspektivniho vyuziti v PCM aplikacich.

Pomérné rozsahla diplomova prace obsahuje velké mnoZstvi cennych poznatkd a jeji zadani bylo

spInéno. Mam vsak nekolik nasledujicich pfipominek:

- Prace obsahuje velké mnozstvi jist€ velmi cennych méfeni prezentovanych na vice jak
sedmdesati obrazcich. Zejména u prezentace optickych vlastnosti (reflektivita, transmise,
elipsometrie) bych doporudil pristé vyraznéji zestruénit takovou prezentaci napf. prezentaci

dosazenych vysledkd uvedenim typickych pozorovanych zmén na vybraném vzorku ¢i



skupiné vzorkli nebo vhodnou grafickou zavislosti napf. zmén dané vlastnosti pfi vhodné
vinové délce nebo posunu extrému dané vlastnosti v zavislosti na slozeni apod. Pravé u &asti
tykajici se méfeni a interpretace optickych vlastnosti by, vic nez méfeni samotnych reflektivit
a transmisi, bylo vhodné prezentovat zavislosti vypoctenych absorpénich koeficientl z kterych
byla uréovana opticka $ifka zakazaného pasu.

- Ackoliv materidly ze systému GeTe-AgSbTe, jsou velmi zajimavé pro vyuziti
v termoelektrickych aplikacich a je velmi dilezitad znalost jejich Seebeckova koeficientu,
v této praci nema kapitola 2.2.4.2 tykajici se pravé tohoto jevu, zadné opodstatnéni byt
uvedena.

- Zatimco v anotaci prace je uvedeno, ze z vysledki méfeni teplotnich zavislosti plosného
odporu dochazi ke krystalizaci amorfnich vrstev v rozmezi teplot 130-170 °C, v zavéru je to
v rozmezi 120-160° C.

- Na str. 58 se tvrdi, ze ,,v fadé GeTe-AbSgTe2 teploty krystalizace rostou se zvySujicim se

obsahem GeTe“. Podle tabulky 4.3 to vSak neni tak Gplné pravda.

Uvedené pripominky nijak nesnizuji hodnotu diplomové préce, ktera je dokladem toho, Ze autor

vykonal znaény objem experimentélni prace a prokédzal schopnost zhodnotit ziskané vysledky.

Praci hodnotim znamkou: Vyborné
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